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Resumen:

El rapido crecimiento de la tecnologia actual ha dado lugar a dispositivos mas pequefios, con
mayor rendimiento y eficiencia. Sin embargo, este crecimiento ha llegado a su limite fisico,
encontrando problemas para continuar con su miniaturizacion. Por ello, se investigan las
posibles aplicaciones de los materiales 2D para su aplicacion en la electronica. En este
proyecto llevado a cabo en el Centro de Investigacion de las Tecnologias de la Informacion y
la Comunicacion (CITIC), analizaremos los procesos de fabricacion de materiales 2D como
el grafeno y el disulfuro de molibdeno (MoS>), asi como su caracterizacion para su
integracion en la industria de la electronica.



